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สอบกลางภาค: ภาคการศ
วันที่สอบ:                   
รหัสวิชา: 240-451
ช่ือวิชา: Integrated Circu

อานรายละเอียดของขอส
เวลา: 3 ช่ัวโมง (180 นา

รายละเอียดของขอสอบ:

อนุญาต: ใหนําห

คาํสั่ง:
• ใหทําทุกขอ
• คําตอบท้ังหม
• เขียนช่ือและร
• คําตอบสวนใด
• อานคําส่ังเพ่ิม


มมหหาาวิวิททยยาาลัลัยยสสงงขขลลาานนคคริรินนททรร
คคณณะะวิวิศศววกกรรรรมมศศาาสสตตรร
ึกษาท่ี 1 ปการศึกษา: 2545
           2545 เวลาสอบ:                          น.

หองสอบ:
it and VLSI design

อบ และคาํแนะนําใหเขาใจกอนเร่ิมทาํขอสอบ
ที)

 ขอสอบมีท้ังหมด  12 หนา

นังสือหรือสมุดโนตตางๆ เขาหองสอบได

ดจะตองเขียนลงในขอสอบ
หัสใหชัดเจนในขอสอบทุกแผน
อานไมออก จะถือวาคําตอบนั้นผิด
เติมในแตละขอใหชัดเจน
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1. จงออกแบบวงจร CMOS ในระดับทรานซิสเตอรของวงจรดิจิตอลซึ่งมีสมการเอาตพุตดังรูป (หามใชวงจรแบบ 

PLA หรือ PAL)  10 คะแนน
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2. จากวงจรดังรูปจงออกแบบวงจร CMOS ในระดับ Layout โดยใชเทคโนโลยีการผลิตของ MOSIS                    
แบบ N-Well ซึ่งมี Design rule แสดงไวในขอสอบหนา 8-12 (30  คะแนน)

กําหนดให ตาราง 1 ชองเทากับ 1 แลมบดา
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3. จงออกแบบวงจร Adder ขนาด 2 บิตในระดับทรานซิสเตอร โดยวางโครงสรางการออกแบบวงจรเปนวงจร CMOS 
แบบ Dynamic (15คะแนน)
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4. จงอธิบายความหมายของคําศัพทตางๆ ตอไปนี้ (5 คะแนน)
- ASIC                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                             
- Gate Array                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             

- Standard Cell                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             
        

- Field Programmable Logic                                                                                                                               
                                                                                                                                                                             

- Mask Programmable Logic                                                                                                                               
                                                                                                                                                                             

- Programmable Gate Array                                                                                                                                
                                                                                                                                                                             

- Stick Diagram                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             

5. จงอธิบายขั้นตอนการสรางไอซีต้ังแตขั้นตอนการออกแบบจนถึงขั้นตอนการผลิตจนไดออกมาเปนตัวผลิตภัณฑ
ออกมา (5 คะแนน)
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Mosis N-well 2.0U design rule

1. WELL

2. WELL, Select and Active
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3. Poly
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4. Select
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5. Metal Poly and Contact
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Metal and contact

ปญญยศ ไชยกาฬ    ผูออกขอสอบ
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2545
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